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Somos Astronergy ASTRONERGY

Astronergy fue fundada en 2006 y se dedica al disefio y fabricacién de celdas y médulos fotovoltaicos. Con presencia en mas de 140
paises, Astronergy ha establecido bases de fabricacion inteligente en Haining, Yiwu, Fuyang, Jiuquan, Yanchi, Yancheng,
Dafeng, Songyuan, Fengyang, Turkey, Thailand. Astronergy ha lanzado la linea ASTRO N de modulos bifaciales basados en celdas

de gran tamafno, aplicados en centrales eléctricas a gran escala, sistemas fotovoltaicos comerciales e industriales (C&l) y
residenciales.
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Envio y Capacidad °

ASTRONERGY

« Envio total de mas de 56 GW de 2019 a 2023. Un récord alto de 28G\W con una tasa de crecimiento de mas de 107%+ en 2023
* En 2024, capacidad de células TOPCon de 59 GW, capacidad de mddulos de 76 GW,; Para 2025, la capacidad de TOPCon
representara mas del 98%.
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Prondstico tamano wafer ’

ASTRONERGY
Produccién de mdédulos
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Pronostico tecnologia de celda

ASTRONERGY
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* 4BB

—-

* Poli PERC
5BB * Black Silicon
Mono PERC

G1 158.75
PERC
M6 166 - SE
- 225%+PERC+  Half Cut
M10 182 ° Multi-busbar
23%+ PERC+
" . Multi-busbar
G12 210 *  Non-destructive Cutting
23.2%+ PERC
Multi-busbar

26.0% TOPCon 4.0 Cell ©  Non-destructive Cutting
Multi-busbar *  High-density

I . Optimized Frame .
TOPCon 4.0 Mass Production Efficiency 26.0% , N 8

16BB Rectangular Silicon Wafer
Light Redirecting Film o
Non-destructive Cuttiing AST Ro N8 Energ Izes
TOPCon 4.0 Mass Production Efficiency 26.9%
18BB Silicon Wafer A Green World

Light Redirecting Film 9
Non-destructive Cuttiing
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Productos promocionados

ASTRONERGY
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ASTRO N7s

Black module

Aplicacion utility-scale, proyectos C&l y residenciales
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Features & Advantages——ASTRO N8

2384mm*1303mm*33mm

01

02

03

04

05

High Max Power
Up to 720W

High Eff.
23.2% + / TOPCon 4.0

High Reliability
SMBB/ double glass

High kWh/w
Low temperature coefficient
Light redirecting film

LOW BOS&LCOE
Reduced System Cost

L

ASTRONERGY
LIF Electrode
AR Coating
p+ Emitter

s Tunneling oxide layer
S— —— n+ poly

’ SiNx
Electrode

n-TOPCon 4.0

‘16BBcell
33124mm2

TOPCon cell eff. : 26.0%

Reflective coated
microstructure

PET

EVA
HHEEERLEH

Light redirecting film Non-destructive Cutting



Caracteristicas & Ventajas——ASTRO N7

| 01

02

03

04

05

Alta Potencia Maxima
Hasta 615W+

Alta Eficiencia 22.8% +
TOPCon4.0+ Pelicula de

redireccionamiento de luz

Alta Confiabilidad

SMBB vidrio tresero transparentg

Alta kWh/w

Coeficiente de baja temperatura
Pelicula de redireccionamiento de Wiz

BAJO BOS&LCOE

Costo reducido del sistema

—— SE+electrodo

——— Pila de capa de pasivacion
L Emisor P+
Oxido de Tunel 210R

% Poli-silicio N+

0

ASTRONERGY

Rectangular

Wafer de Silicio

1 Capa de pasivacion

\— Electrodo

n-TOPCon 4.0

Reflective coated
microstructure

HHERIELEH

Pelicula de redireccionamiento de luz

BB

Vidrio de alta transmitancia

o HiAFL iR

Corte no destructivo



Caracteristicas & Ventajas——ASTRO N7s

[ 26.0%+
TOPCon 4.0

o>
g

" ZBB
, Zero busbar

Rectangular
Wafer
182*191.6mm

L . Tecnologia de

Oencapsulacién
de alta

" densidad

CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH
CHSM54RNs(DGT)/F-BH

D

ASTRONERGY

01 Alta Potencia
Hasta 460W

Alta Eficiencia
02 23.0% +

03 Facil instalacion
<2m’ , 21.6kg

04 Alta Confiabilidad
Baja Atenuacion

05 Aspecto Limpio y
Uniforme



Caracteristicas & Ventajas——ASTRO N7s

26.0%+
TOPCon 4.0

VX“M

i ZBB
Zero busbar

Rectangular
Wafer
182*191.6

Tecnologia de

Oencapsulacién

de alta
densidad

CHSM60RNs(DGT)(BLH)/F-BH

01

02

03

04

05

D

ASTRONERGY

Alta Potencia
Hasta510W

Alta Eficiencia
22.9%+

Alta Confiabilidad
Baja Atenuacion

Larga Garantia
25 anos de garantia del producto
30 afos de garantia de energia

Aspecto Limpio y
Uniforme



Features & Advantages——ASTRO N5

| 26.0%+
=¥ Topcon Cell

Multi-busbar

I~ +aie-cen

0 Tecnologia de
encapsulacion de
~~ alta densidad

Corte no

destructivo

01

02

03

04

05

0

ASTRONERGY

Alta Potencia.Max.
Hasta 595W +

Alta Efic. de Moédulo
23.03%+

Alto Rendimento Energ.
80% Bifacilidad

Alta Qualidade

Baja atenuacion

Mas Estético



ASTRO N8&N7 — Wafer de silicio ’

ASTRONERGY
S$S=33445mm? % $=34906mm? S=38185mm? S$=44096mm?
8.70W/pcs ] 9.08W/pcs 9.93W/pcs 11.46W/pcs
baseline he area is increased by more The area is increased by more The area is increased by more
than 4.4% than 14.2% than 31.8%

TOPCon TOPCon 4.0 TOPCon 4.0 TOPCon 4.0
182mmx183.5mm 182mmx191.6mm 182mmx210mm 210mmx210mm
TOPCon cell eff. : 26.0% TOPCon cell eff. : 26.0%

ASTRO N5 utiliza wafers de silicio n-G10, con una vida Util mas larga de los portadores minoritarios y una mayor potencia a 8,60 W+ /pieza por celda
Los ASTRO N7 y N7 utilizan wafers de silicio rectangulares, que aumentan el area de los wafers de silicio en mas de un 4,4 % ~ 14,2 % en comparacién con el silicio M10 182
ASTRO N8 con celda de alta eficiencia TOPCon 4.0 de tipo n desarrollada de forma independiente, que aumenta el area de obleas de silicio en mas del 31,8% en comparacion

con el silicio G10 183.X y aumenta la potencia a 11,46 W / piezas, mejorando la potencia y la eficiencia del modulo y reduciendo el costo por W.
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s
Tecnologia Central ASTRO N— TOPCon4.0 celda J

ASTRONERGY

n-TOPCon 4.0

» LIF (disparo inducido por laser): durante el proceso LIF, el

HF Electrodo voltaje de polarizacion mas la fuerte inyeccion de luz
Recubriemiento AR . )
Emisor P+ producen una alta densidad de corriente y una alta

temperatura localizada, lo que permite que la plata y el

silicio se difundan entre si para formar un contacto

Capa de 6xido de tunel
| [P
_—— e —— n+ pOIy
SiNx tiempo que mejora la conductividad, aumentando asi el

Electrodo

ohmico. LIF reduce el dafo a la capa de pasivacién al

voltaje del circuito abierto y reduciendo la resistencia de
contacto, mejorando la eficiencia de la celda entre un
0,3% y un 0,5%.

> La celda TOPCon 4.0, con pasta de baja corrosion lider en la industria mas tecnologia LIF y
tecnologia Poly-Si/POML multicapa, esta completamente actualizada en la celda TOPCon 3.0, lo
que resulta en un aumento del 0,3 al 0,5 % en la eficiencia de la celda, con una eficiencia maxima.
del 26,9%.



’
Tecnologia Central ASTRO N7s - ZBB-TF J

ASTRONERGY

Tecnologia ZBB-TF (Pelicula de

Moisaco):
- v Uso de conectores de celdas delgadas
Diseino de dad | las b
metalizacién soldados para reemplazar las barras
tradicional con colectoras de las celdas.
multi busbar v" Interconexién ZBB: 1) preprocesamiento con

soldadura a baja temperatura para fijar la tira
de interconexion en las células fotovoltaicas
mediante pelicula de mosaico; 2) formar
contacto 6hmico durante la laminacion

Diagrama parcial del

] . modulo ZBB.
(soldadura); 3) Reducir las grietas ocultas.
Diagrama de interconexion celular
pelicyla La pelicula se extiende sobre la

superposicién de las celdas,

proporcionando un efecto de
amortiguacion que reduce el
riesgo de grietas ocultas.

Tira de Soldura
Zerq blisbar Celd
diseno

mmmms)  Direccion de soldura



Tecnologia Central ASTRO N7s - ZBB-TF 0

ASTRONERGY
4 )
Eficiencia Mas Alta Wafer Mas Delgada
Evite dafios por alta
20 conectores de celda delgada frente a 11 temperatura a las células

® Preproceso de soldadura a baja temperatura +
laminaciéon como segunda soldadura, lo que
reduce la tension en las células solares

® Un contacto metalico mas uniforme reduce el
riesgo de microfisuras

Disefilo sin  burbars, mas estético, mejor
adaptacion a superficies arquitecténicas

barras colectoras tradicionales — menor fotovoltaicas durante la
pérdida de resistividad, mayor factor de soldadura, lo que permite
llenado, mayor eficiencia de la celda obtener wafers MAas  10m —— 1o0um
\_ delgadas de hasta 100 um. W,
4 N
Confiabilidad Mas Alta Aspecto Limpio y
Uniforme




ASTRO N8 Tecnologia central— SMBB

Aproveche al maximo la fortaleza de la tecnologia SMBB

Aumento de la fiabilidad

Mejor tolerancia a grietas ocultas y
rejillas rotas

Distribucion de tensiones mas uniforme
debido al mayor nimero de uniones
soldadas en la linea de rejilla principal

0

ASTRONERGY

Reduccion de costos

Mas lineas de cuadricula y mas
delgadas reducen la pérdida de
pasta de plata

Ganancia
eléctrica

Acorte la ruta de transmision de
corriente, reduzca la resistencia en
serie, reduzca la pérdida de energia de
la celda y mejore la eficiencia del
modulo



Tecnologia Central ASTRO N7&N5— SMBB

Aproveche al maximo la fortaleza de la tecnologia SMBB

Ganancia de Confiabilidad

Mejor tolerancia a grietas ocultas y rejillas

rotas

Distribucion de tensiones mas uniforme
debido al mayor numero de uniones
soldadas en la linea de la rejilla principal

0

ASTRONERGY

Reducion de Costo

Mas lineas de rejilla y mas
delgadas reducen la pérdida de
pasta de plata

Ganancia
eléctrica

Acorta la ruta de transmision de
corriente, reduzca la resistencia en serie,
reduzca la pérdida de energia de la
celda y mejore la eficiencia del mdédulo



Tecnologia Central ASTRO N7&N5—Pelicula de 0

redireccionamiento de luz ASTRONERGY

Alta Potencia

La parte frontal de la pelicula de redireccionamiento de
luz es una capa reflectante de estructura ondulada, que
puede aprovechar al maximo la luz solar entre las celdas
y reflejar la luz hacia la parte frontal del médulo,
aumentando la potencia del modulo en 2W+(médulo de
72 celdas de 182 mm).

Reflective coated
microstructure

Alta Potencia de Generacion

Los modulos con pelicula de redireccionamiento de luz
tienen un &rea de sombreado posterior mas pequefia, lo

Backsheet/Glass &R/ SRR

gue mejora la tasa bifacial y aumenta la generacion de
energia posterior.

® Estructura de pelicula de redireccionamiento de luz:
v Revestimiento reflectante: revestimiento de aleacién con alta

reflectividad y buena resistencia a la intemperie y adherencig

Alta Confiabilidad

El vidrio no esmaltado tiene buena
uniformidad de tension, mayor resistencia,
mejor rendimiento de carga mecanicay
mejor resistencia al impacto.

v Capa de soporte: estructura de PET, material de baja
contraccion

v Capa de union: pelicula EVA Piagrama de ubicacion de |

pelicula de redireccionamiento™
de’luz (area roja del espacio



Tecnologia Central ASTRO N7&N5—Pelicula de

redireccionamiento de luz 0
ASTRONERGY

IAM Comparacion

O Los modulos de pelicula que redirigen la luz ‘ .
, . . / 0,6
superan a los modulos de vidrio esmaltado en

04
todos los dngulos de IAM. o2
0
OINOMONOOOODOOODODOOOOOINOIND NS
. . 7 7 DO ON~NMNOOWML ST NN — \T(\IJC?YL?UI)UIDITI\COC(IDO
Ganancia de generacion de energia I AR
Pelicula de redireccionamiento de luz  Vidrio esmaltado
7,00 1,20%
6,00 1,00% 8 ;:‘f
5 25
S 5,00 0,80% S ~ ;
5 £ T O En comparacion con los médulos
S 4,00 060% & -2 -t i
o g5 | de vidrio esmaltado, los modulos
2 3,00 040% g 2
E = , . .
£ 200 020% 8 rJ de pelicula que redirigen la luz
= % 'g 7
LY “ “ “ || “ “ s pueden generar un 0,48 % mas
0,00 020% o & . .
14 16 1.8 1.101.16 1.19 1.21 1.25 1.27 1.29 1.31 2.2 2.4 2.14 2.16 2.18 2.20 2.22 2.25 2.27 3.2 3.6 & de potenC|a por vatio (|AM +
Vidrio .
' PRL —e— Ganancia . 0 .
esmaltado ganancia bifacial)



Transmitancia de luz (%)

2
ASTRO N— Vidrio de alta transmitancia

95

94

93

92

91

300

Aumenta la transmitancia de luz en un 0,3%

400

500 600

700

800 900

Longitud de onda (nm)

- Doble capa
94.2%

- Monocapa
93.9%

1000

1100

1200

ASTRONERGY

La pelicula de la capa superior es una pelicula de orificio
cerrado que puede mejorar la transmision de luz. La capa
inferior es una capa densa de SiO2 que puede aislar

eficazmente el vapor de agua.
Vapor de agua

Pelicula de celda

cerrada
7/

: Capa SiO
Capa superior - -2Pa 512

f Capa inferior

Las capas superior e inferior tienen diferentes indices de
refraccion, consiguiendo un mejor efecto antirreflectante. Es
aproximadamente un 0,3% mas alto que el del vidrio de pelicula

de una sola capa;

® La tecnologia de vidrio recubierto de doble capa mejora la transmitancia del vidrio, aumenta la potencia

del modulo y también mejora en gran medida la durabilidad ambiental del producto.



ASTRO N— Corte No Destructivo 0

ASTRONERGY

Corte Normal Corte no Destructivo

chorro de

Principio de corte no enfriamiento

destructivo

Basado en la tecnologia de fractura de control

de estrés térmico por laser, la bateria se enfria Grieta

mediante calentamiento por laser y luego se divide

compressive [ tensile |
naturalmente por estrés térmico, logrando un  stress stress i
corte sin dafios. . Superficie de corte rugosa con Superficie de corte lisa sin
l L microfisuras
Resistencia a la flexion de la celda de corte (Mpa) I m'crOf'suras‘
170,0 ; Ry e e
160,0 | * }
140,0 i ot ye s e ity i
130,0 | i L
120,0 i Zona afectada por el calor: Ninguna zona afectada por el
110,0 i 80-150pum calor
00,0 i Las superficies de corte son lisas y sin grietas, lo que
= Corte Normal == Corte No Destructivo i mejora la resistencia a la flexion de las células y las

propiedades mecanicas de los modulos.
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Ventaja Central ASTRO N— Mejor Coef Temp & Bifacilidad o

ASTRONERGY
(0) o
-0.29%/°C
PERC (-0.34%/°C) ~ —e—ASTRON7 (-0.29%/°C) B ASTRON PERC —e— Gain (ASTRO N- PERC)
60% 6%
650 600 591 583 5.00% ;
574
600 565557 hag  oq 110 B
530 522 = |8
S 550 5137 504 | 100 °12 40% % 5
=3 550 9 x 5
500 541 531 c =
= 522 513 g4 90 o = -
2 450 494 485475 9 £ 2.00% g
a 466 457 80 = ES : &
447 he] —  20% 1.35% 2%
o 400 5 2 1.00% E
S 70 &)
T 350 2 o
$ w0 = ]
300 0% 0%

57
0 51 51 52 53 58 4 55 56 %P
250 50 Grass Dry land Sand Concrete Snow
I I I I 20~33% 20~40% 30~50% 55~85%
200 40 N (2 TN e ,
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 : = '-__" o SR - ol w35 w

Temperatura de funcionamiento (°C)

Ground and reflectivity

La relacién entre la potencia de salida de ASTRO Ny el coeficiente de temperatura de ASTRO N es Comparacion de la ganancia bifacial entre el médulo ASTRO N y PERC
solo -0,29%/°C probado por DEKRA en diferentes terrenos
- Certificado por DEKRA, el coeficiente de temperatura Pmax * Alta Bifacilidad. En comparacion con PERC, la
de ASTRO N7 y N5 es de solo -0,29%/°C, mejor que el del ganancia bifacial aumenta entre un 1y un 5 % en
médulo PERC tipo p de -0,35%/°C. diferentes campos de aplicacion de reflectancia

del suelo.



ASTRO N— Menor atenuacion y alta confiabilidad

ASTRONERGY
ASTRO N -LID 2,00%
o0 | <5 o5% 150 144k
E
-E,E 1,10%
< 50 |, 1 0032% 00
= |
= 0,71%
@
= 0,54%
m 0 ’
E 20 |, 00.21% 0504 DA% 042
0,24%
0126 007k 0,10% I
|

0 — 100.00% 0,00% B - =
o © o o N a9 S Q S o o
Q o) Q N Q &) Q + Q + >
ESEE PN > & O & S &

&9 & N & 2
Q Q S
99.0% 99.5% 100.0% 100.5% = S,
\Z
Relative eficiency x0®
A\
S
La LID de ASTRO N es solo del 0,01% después de una exposicion a la luz de 90 ASTRO N muestra un rendimiento excelente en varios estandares IEC y

kWh/n? multiples pruebas de envejecimiento

* Debido a las caracteristicas intrinsecas de la oblea de silicio tipo N, la atenuacion de potencia de ASTRON es solo del 0,03 % al
0,71 % en las pruebas de envejecimiento estandar IEC.
» Se han pasado multiples pruebas estrictas de TC, PID y DH para verificar completamente la alta confiabilidad.



ASTRO N— Rendimiento con poca luz 0

ASTRONERGY
Rendimiento de generacion de energia
102% 1,4
S 9 6% 100,0% 100,2% 100,0% o 12
“1 100% 7 R
<
S 100,1%  100,0% =
O 97,8% - 0.8
T 98% - ®
8 < 0,6
£ & 0,4
S 96% —e—ASTRO N E ,
O,
.g 96,3% —eo—PERC “ 02 \
[0
e 94% 0 j /|
P 200 400 600 800 1000 0:00 4:48 2:36 Time14:24 19: 7w 0:00
Irradiancia (W/n) Haining, Instalacién Fija, Altura 1.2m, Angulo 20° :L%I;gon

« Después de ser probado por UL, el rendimiento de baja irradiacion de ASTRO N es del 97,8 % a 200 W/nT, un 1 % mas alto que el de PERC.
Ademas, ASTRO N también muestra un mejor rendimiento de generacién de energia en condiciones de poca luz.



ASTRO N— Mayor rendimiento energético por Watt o

ASTRONERGY
mm PERC mm ASTRO N =o—ASTRO N Gain
= 180 10%
= 160 4,4% 4s%  47%  51% ) "3
< 31%  28% 2%  26% 20%  21% i 3:2% 5%
o 120 0% &
= 100 9z
9 5% S0
g 80 EE
(V)]
§ 60 -10% £ <
+— 4 —
5% 15% %
= n :
T 0 -20% ¢
5
& Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul <

2022 2023

Comparacion del rendimiento energético por vatio entre los médulos ASTRO N y PERC en la base de demostracion al aire

libre de Astronergy ubicada en Haining

« Combinado con las ventajas de una mayor bifacialidad, un mejor coeficiente de temperatura, un mejor rendimiento con pocaluz y un
LID y LETID mas bajos que el médulo PERC, el rendimiento energético por vatio de ASTRO N es del 3,8% que el de PERC.



ASTRO N— Garantia del Producto ‘

ASTRONERGY

La excelente calidad del producto ASTRO N
99%TOPCon P

garantiza que después de 30 afios de produccién

100% : e
007 constante, la potencia no serd inferior al 87,4%.

95%

<1% -0,4%

1ra degradacion Degradacion anual

85%

80%

01 23 45 67 8 921011121314151617 1819 20 21 2223 24252627 28 29 30

« En comparacion con los médulos PERC, ASTRO N presenta una degradacion un 1% menor durante el primer afio y una
atenuacion de energia superior al 2,5 % durante toda la vida util de la central eléctrica.
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Power Roadmap — ASTRO N8-66 (G12) 0

ASTRONERGY

CHSM66N(DG)/F-BH

700W m705W mE710W m715W

2025 Q2 3% 22%

2025 Q1 4% 29%

2024 Q4 5% 31%

700W 705W 710W 715W

2024Q3  10% 38%
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Power Roadmap — ASTRO N7-66 (G12R)

CHSM66RN(DG)/F-BH

605W 610W m615W m620W m625W

615W 620W 625W

2025 Q3

2025Q2 7%

7605VV 610W 615W 620W

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Power Roadmap — ASTRO N7s-54 (G11) 0

ASTRONERGY

CHSM54RNs(DG)(BLH)/F-BH

H445W m450W  455W m460W

2025 Q3 38% 62%

2025 Q2 - 41% 53%

2025 Q1 - 52% 40%

2024 Q4 - 59% 28%
202403 [ 64% 18%
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Power Roadmap —ASTRO N7s-54 (G11) 0

ASTRONERGY

CHSM54RNs(DGT)(BLH)/F-BH

m445W m450W  455W m460W
450\ 455w 480\

2025 Q3 23% 64% -
2025 Q2 36% 64%
2025 Q1 - 40% 54%
2024 Q4 - 50% 41%
445W 450W 455W
2024 Q3 58% 31%
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Power Roadmap — ASTRO N7s-54 (G11) a

ASTRONERGY

CHSM54RNs(DG)/F-BH
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450W 455W 460W
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Power Roadmap — ASTRO N7s-60 (G11) a

ASTRONERGY

CHSMG60RNs(DGT)(BLH)/F-BH

490W m495W m500W = 505W

500W 505W
2025 2 ﬂ - 2%
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2024 Q3 4% 51% 3%
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Power Roadmap — ASTRO N5-72 (G10) 0

ASTRONERGY

CHSM72N(DG)/F-BH

H580W 585W 590w 595W
585W 590w 595W
2025Q3  10% 54% 36%
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2025 Q1 28% 59% 13%
2024 Q4 . 33% 55% 6%
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2024 Q3 - 47% 45%
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Power Roadmap — ASTRO N5-78 (G10) 0

ASTRONERGY
630W 635W 640W m645W
635W 640W 645W

202503 [ o o
2025 Q2 33% 54% -
2025 Q1 8% 39% 53%
2024 Q4 1% 48% 41%
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2024 Q3 18% 57% 25%
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FABRICAS ZERO-CARBONO

Zero Carbon Factory Certificate

TICECA-G 0171-2022
71 230002

90148227 001

é_ TUVRheinland

7

CO2

Zero Carbon Factory Verification Statement

Standard T/ICECA-G 0171-2022
Statement Registr. No 71240001

Report No. 90154959 001

Statement Hokc der

Verfcation Site Chint New Energy Technology (Jiuquan) Co., Ltd.
No. 15, Jingwy Road. Jiuquan Economic and Technological
Province

Verification Method: Vert
mmmmm

Verification Scope: Bas

Zero Carbon Plant Type:

Stars Rating Theee-stac

vvvvvvvvvvvvv

D

ASTRONERGY

Certified by TUV Rheinland

"Una fabrica de cero emisiones de carbono" se refiere a
una instalacion de fabricacion que logra un rendimiento
integral de cero emisiones de carbono a través de
medidas tecnologicas de ahorro de energia y eliminaciéon
de carbono durante el proceso de produccidon. Nuestras
bases de Yancheng y Jiuquan han logrado resultados
sobresalientes con un porcentaje de compensacion de
gases de efecto invernadero del 65,42 % y un porcentaje
de electricidad de energia renovable del 69,61 %,
obteniendo la certificacion de fabrica sin emisiones de
carbono de TUV Rheinland.
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Prondstico de eficiencia de celda Q

ASTRONERGY
700 28%
26,84% 9
680 26.74% 0 27%
. 26,64% W X
26,49% 26,50% 26,54% X
660 26,34% X X X 27%
X
S 640 26%
o 627
% 621 623 625
3 618 618 619 ©
£ 620 26% =
: ot 8
(15
o [B98] P
T 600 501 593 594 595 m A A 25% ©
€ A-————————— - A-—————-——""""- A" A- 5
< A-————""""""7° =
S o
= o
£ 580 25% &
o Reserva técnica: HBC,
Reserva técnica: TBC+HJT perovskita, células
560 solares en tandem 24%
540 24%
520 23%
2024Q3 2024Q4 2025Q1 2025Q2 2025H2 2026H1 2026H2
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Prondstico de potencia de tipo N o

ASTRONERGY
New Product ASTRO N8 (bifacial)
ASTRO N5-78 (bifacial)
660 639 640 642 644 646 048

638
M7'66 (bifaCiaI)

g W
o g0 01/ ASTRO N5-72 (bifacial)
o 589 591 592 593 595
2 560
g
o
o
510
New Product ASTRO N7s (Black, Bifacial)
460 452 453 454 455 457 459 461
ASTRO Nb5s (Black
410 436 437 438 439 441 443 445

2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2 2025 H2 2026 H1 2026 H2 44



Plan de producto 0

ASTRONERGY
La hoja de ruta del producto incluye TOPCon + . XBC, HJT y Perovskite / HJT en 2023 ~ 2026. . o
Investigacion
« Cell: TOPCon6.0, HBC,
Masa Reserva ¢ Pperovskite . tandem solar
. Cell: PERC. TOPCon4.0 * Cell: TOPConS.0. TBC+,  « cells
Technology : LIF2.0, ZBB, g a Techncrlogy.: OGN
GV, e A dide e « Technology : AS.P, LII.=3.0, i Poly-Si passivated,
SMBB double-side pc-Si passivated, ! perovskite tandem
Pr|nC|paI Application : Anti-dust :opper e:clectrlo—coatlng, I.i-)w = AppllC:.ttIO/n.;. ;
emperature low composite | erovskite/silicon tan
» TOPCon & PERC 182 module, Agrophotovoltaic , i g ! P
54/72/78 Modul - - paste i solar module, lo
e
odu GRPU frame module, light L eprlieen @ long module
. Application : BIPV, double glasses module, PV odule. flexible m

Floating PV, Steel tiles

Structure Module

urban PV module
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ASTRONERGY

High Performance, High Efficiency

High Quality,

GTS Manager LATAM

Juan Ignacio Ortubia
Phone: +56 9 3003 8962

Email:

www.astronergy.com

IN Follow us on LinkedIn @ Astronergy Solar


mailto:juanignaciortubia@astronergy.com
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